GARA A PROCEDURA APERTA CON MODALITA’ TELEMATICA SU PIATTAFORMA ASP CONSIP PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E RESA OPERATIVA DI UN “IMPIANTATORE A FASCI IONICI” PER L’ISTITUTO PER LA MICROELETTRONICA E MICROSISTEMI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “BEYOND-NANO” 

CUP G66J17000350007
CIG 9301816564
CUI 80054330586202100096
RUP DOTT. ROSARIO CORRADO SPINELLA
OFFERTA TECNICA E RELAZIONE
Per gli operatori economici italiani o stranieri residenti in Italia, la presente dichiarazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un procuratore del legale rappresentante, apponendo la firma digitale. 
Per gli operatori economici stranieri non residenti in Italia, la presente dichiarazione può essere sottoscritta dai medesimi soggetti apponendo la firma autografa ed allegando copia di un documento di identità del firmatario in corso di validità 
La presente dichiarazione dovrà essere inviata attraverso l’inserimento sul Sistema telematico nell’apposita sezione “Offerta Tecnica”, comprensiva di eventuali allegati alla medesima, che illustrino compiutamente la fornitura offerta. 

1. Descrizione generale


……………………………………




2. Descrizione delle caratteristiche tecniche offerte con particolare riferimento a:

[bookmark: _Hlk65767483]1. SORGENTE 
[bookmark: _Hlk65767492]2. MAGNETE DI ANALISI 
[bookmark: _Hlk65767500]3. FASCIO DI IONI 
[bookmark: _Hlk65767510]4. LENTE QUADRUPOLARE 
[bookmark: _Hlk65767516][bookmark: _Hlk65767523]5. LINEA DI IMPIANTAZIONE (BEAM LINE) 
6. CAMERA DI IMPIANTAZIONE E CARATTERISTICHE PROCESSO 
[bookmark: _Hlk65767530]7. SISTEMA DA VUOTO 
8. SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO 
9. PROTEZIONE DAI RAGGI X 
10. ALTRE DOTAZIONI
11. INSTALLAZIONE 

3. Descrizione delle caratteristiche e durata del servizio di assistenza in garanzia


…………………………………………..

4. Caratteristiche della/e sorgente/i suppletive eventualmente offerte

……………………………………………

5. Lista ioni impiantabili e delle energie acquisite da tali ioni in fase d’estrazione dalla sorgente;

……………………………………………

6. Caratteristiche tecniche offerte oggetto di valutazione:

	
	CRITERI DI VALUTAZIONE
	PUNTI
TOTALI 
	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE
	PUNTI T

	SORGENTE: tipologia
	Sorgente suppletiva di tipo diverso rispetto a quella minima. Ai fini dell’attribuzione del punteggio, nell’offerta che l’azienda presenterà si richiede di esplicitare l’elenco (o tabella) degli atomi impiantabili con ognuna delle suddette sorgenti suppletive.
	8
	1 sorgente suppletiva
	4

	
	
	
	2 sorgenti suppletive
	8

	SORGENTE: Ioni impiantabili
	La lista-i e la lista-ii successive indicano gli ioni impiantabili, per ciascuno dei quali verrà attribuito un punteggio, indipendentemente dal tipo di sorgente (minima: gas/vapore; e/o suppletiva: sputter/vaporizer/oven, esplicitando quali.
Lista-i: B, Si, P, Er, Au, N, Ar, O, C, Ti, Cu, As (totale numero di elementi: 12)
Lista-ii: Ga, Ge, Hf, V, Y, Zr, Fe, Ni, Nb, Cr, Ta, Mo, Be, Co, Al, W, Li, Ca, Sr, Sb, Mg, Se, Sn, Zn, In, Bi, F, Kr, S, Ag, Xe, He, Pd, Pt, Cs, I, Br, Cl, Eu, Pb, Hg, H
(totale numero di elementi: 42).
Si richiede di scrivere gli atomi impiantabili offerti aggiuntivi.
	6
	Per ogni elemento della “Lista-i”
	0.2
fino ad un massimo di 2.4 punti

	
	
	
	Per ogni elemento della “Lista-ii”
	0.05
fino ad un massimo di 2.1 punti 

	
	
	
	
	

	
	
	
	per ogni elemento “n” in più rispetto al totale degli elementi (54) della “Lista-i” e della “Lista-ii
	0.1*n
(fino ad un massimo di 1.5 punto)

	SORGENTE: Gap di estrazione
	Sistema di posizionamento motorizzato XYZ del cono di estrazione, per accelerazione-decelerazione
	1
	Se presente
	1

	MAGNETE: sistema controllabile da remoto
	Sistema di separazione ed eliminazione degli isotopi dal fascio richiesto nelle caratteristiche minime, controllabile da remoto 
	2
	Se controllabile da remoto
	2

	MAGNETE: ulteriore sistema intercambiabile
	Ulteriore slitta intercambiabile in carbonio 
	2
	Se presente
	2

	FASCIO DI IONI: Energia dello ione da impiantare
	Energia minima (Emin)
	10
	4.5 keV <Emin ≤5.5keV
	7

	
	
	
	3.5 keV <Emin ≤4.5keV
	8

	
	
	
	2.5 keV <Emin ≤3.5keV
	9

	
	
	
	Emin ≤  
2.5 keV
	10

	FASCIO DI IONI: Energia dello ione da impiantare
	Energia massima (Emax)
	2
	400 keV ≤Emax <600keV
	1

	
	
	
	Emax≥600 keV
	2

	FASCIO DI IONI: Corrente
	Corrente massima del fascio, a livello sorgente, almeno per una specie impiantabile (Imax)
	4
	1 mA < Imax ≤ 2 mA
	2

	
	
	
	Imax > 2 mA
	4

	LINEA DI IMPIANTAZIONE (BEAM LINE): aree di spazzolamento
	Aree di spazzolamento superiori ai 4 pollici
	3
	Fino a 5 pollici
	1

	
	
	
	Fino a 6 pollici
	2

	
	
	
	Fino a 8 pollici
	3

	CAMERA DI IMPIANTAZIONE


	Possibilità di alloggiamento campioni per almeno due wafer
	3
	Se presente
	3

	CAMERA DI IMPIANTAZIONE 


	Portacampioni o wafer motorizzato per movimentazione dei campioni o fette, eventualmente controllabile da remoto
	2
	Se presente
	2

	CAMERA DI IMPIANTAZIONE 


	Alloggiamento wafer fino a 12”
	1
	Se presente
	1

	CAMERA DI IMPIANTAZIONE E CARATTERISTICHE PROCESSO 


	Possibilità di sistema di tilt del portacampioni tra 7° e 45° per fetta singola, o metodi alternativi per impianti conformi
	1
	Se presente
	1

	CAMERA DI IMPIANTAZIONE 


	Possibilità di Accessi da vuoto extra (extra vacuum ports) ad esempio per connettere o posizionare strumenti opzionali di diagnostica o di modifica dei substrati (vedi laser), o per ispezione visiva dell’interno della camera di impianto
	1
	Se presente
	1

	CAMERA DI IMPIANTAZIONE E CARATTERISTICHE PROCESSO 


	Possibilità di sistema di monitoraggio dell’eventuale contaminazione di metalli provenienti da sputtering indotto dal fascio ionico o da altre sorgenti di contaminazione
	1
	Se presente
	1

	CAMERA DI IMPIANTAZIONE E CARATTERISTICHE PROCESSO 


	Possibilità Impiantazione a temperatura superiore ai 600 °C
	1
	Se presente
	1

	CAMERA DI IMPIANTAZIONE 


	Possibilità di inserire una video camera
	1
	Se presente
	1

	CAMERA DI IMPIANTAZIONE 


	Fornitura della videocamera e dell’elettronica di controllo, monitor incluso
	1
	Se presente
	1

	CAMERA DI IMPIANTAZIONE 

	Uniformità temperatura sul campione/wafer
	1
	Migliore del 2%
	1

	CAMERA DI IMPIANTAZIONE 

	Discrepanza tra temperatura impostata e temperatura misurata
	1
	Inferiore a 20°C
	1

	CAMERA DI IMPIANTAZIONE 

	Stabilità temporale della temperatura su campione
	1
	Migliore del 2%
	1

	SISTEMA DA VUOTO
	volumi di pompaggio non inferiori a 1000 l/s
	1
	Se presente
	1

	SISTEMA DA VUOTO
	Monitoraggio con pannello unico da consolle e da PC in remoto (via software) su tutti i sensori contemporaneamente per tutti i settori del vuoto
	1
	Se presente
	1

	SISTEMA DA VUOTO
	Isolamento tra i vari gruppi di pompaggio e i settori dell’attrezzatura tramite gate valves, vent valves, e roughing vacuum valve
	1
	Se presente
	1

	SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO
	opportuni sistemi di lettura della temperatura locale di tutte le parti soggette a riscaldamento
	1
	Se presente
	1

	SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO
	Sistemi automatici di messa in sicurezza dell’attrezzatura in caso di fault per il sistema di raffreddamento
	1
	Se presente
	1

	SISTEMA DI CONTROLLO
	sistema di controllo che consente procedure automatiche e/o programmate per il riavvio e lo spegnimento, comprese le fasi di degassaggio e di pre-accensione
	3
	Se presente
	3

	SISTEMA DI CONTROLLO
	Controllo remoto da PC: sistema software per il controllo e monitoraggio di tutti i parametri tramite PC, con licenze d’uso illimitate
	2
	Se presente
	2

	SISTEMI DI INTERLOCK E/O CONTROLLI SOFTWARE
	Presenza sensori di controllo, sistemi di interlock e automatismi per garantire: la protezione del vuoto; la protezione delle gate valve dai failure (dovuti a ‘crash’ accidentali); sistema di monitoraggio temperatura sorgente in caso di inefficienza del sistema di raffreddamento; la protezione dell’operatore per interventi in sicurezza sui circuiti elettrici, sulle linee di gas, sul sistema dei fluidi; la protezione dell’operatore da esposizione alle radiazioni, all’alta tensione e da guasti del sistema di terra
	2
	Se presente
	2

	ESTENSIONE DELLA DURATA DELLA GARANZIA
	ESTENSIONE DELLA DURATA DELLA GARANZIA
	5
	Un anno aggiuntivo di garanzia
	2.5

	
	
	
	Due anni aggiuntivi di garanzia
	5

	
	
	
	
	

	
	Totale
	[bookmark: _GoBack]70
	
	








